
Title (en)
Driver circuit for a bistable relay.

Title (de)
Treiberschaltung für ein bistabiles Relais.

Title (fr)
Circuit d'attaque pour un relais bistable.

Publication
EP 0050301 A1 19820428 (DE)

Application
EP 81108279 A 19811013

Priority
• JP 8322981 A 19810531
• JP 14353680 A 19801013
• JP 14353780 A 19801013

Abstract (en)
[origin: US4433357A] A drive circuit for a latching relay includes a flip-flop, a timer and a semiconductive switching circuit for the relay. First and
second input signals are applied to the flip-flop and first and second control signals at the output of the flip-flop are applied alternately to the timer as
a time limit output for controlling the energization of the switching circuit in concert with a high-speed changeover signal.

Abstract (de)
Die Treiberschaltung für ein bistabiles Relais (2) umfaßt ein Flipflop (13), dessen einer Ausgang (QF) mit einem ersten Eingang und dessen
anderer Ausgang (QF) mit einem zweiten Eingang eines Halbleiterschaitkreises (1) verbunden ist, der in Abhängigkeit von den an seinen beiden
Eingängen anliegenden Signalen den Erregerstrom zum Umschalten des bistabilen Relais (2) schaltet. Um das bistabile Relais (2) auch durch
Impulse umschalten zu können, die wesentlich kürzer als die Umschaltzeit des Relais (2) sind, ist ein über die Ausgänge (QF, QF) des Flipflops (13)
triggerbarer Zeitgeber (49) vorgesehen, der den Halbleiterschaltkreis (1) während einer für das Umschalten des Relaiskontaktes (6) ausreichenden
Zeit aktiviert. Über weitere Schaltelemente (84-87, N3, N4, G11-G15) wird das bistabile Relais (2) bei jedem Einschalten oder Wiedereinschalten
der Versorgungsspannung (Vcc) in eine definierte Lage gebracht. Die Treiberschaltung kann über getrennte Eingänge (P1 bis P4) wahlweise mit
einem monostabilen Signal, unipolaren Stromstoßimpulsen sowie Setz- und Rücksetzimpuslen angesteuert werden.
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